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Breve descripcion del trabajo:
El estudiante analizarad dispositivos FET, basados en nanohilos semiconductores, en régimen de transporte balistico (no
dispersivo) utilizando distintas técnicas: Top of the Barrier, Monte Carlo y Funciones de Green de No Equilibrio (NEGF).

Objetivos planteados:
El objetivo principal del TFG propuesto es la evaluacion y comparacion de distintas técnicas utiles para el modelado y
simulacidn de dispositivos electronicos de dimensiones nanométricas, en particular de nanohilos.

Metodologia:

Para realizar este proyecto, se emplearan los codigos ya desarrollados en el equipo de trabajo de los tutores del proyecto,
asi como otros algoritmos disponibles en el grupo.
En particular, se trabajara con tres algoritmos utiles para el estudio de nanohilos semiconductores en régimen balistico:

1. Top of the barrier. Esta técnica permite evaluar, de forma semicldsica, el transporte electrdnico en ausencia de
dispersion electrénica.
2. Monte Carlo. Se empleard también la simulacion de la ecuacion de transporte de Boltzmann mediante andlisis de
particulas, conocida como método Monte Carlo.
3. NEGF. Por ultimo, se realizard una simulacion cudntica de transporte empleando el algoritmo de funciones de
Green de no equilibrio.
El proyecto propone el estudio de estas técnicas, asi como de los métodos autoconsistentes que permitan utilizarlas
conjuntamente con la resolucion de las ecuaciones de Poisson y de Schrédinger.
Por ultimo, se realizard un estudio comparativo de los resultados obtenidos con cada una de las técnicas empleadas.
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